IFIC

Un prototipo de m’odulo para el SCT de ATLAS

• Introducción

El acelerador LHC El detector ATLAS El detector de trazas de Silicio • El módulo VAL-2

Construcción Test con fuente radiactiva Test en haz • Conclusiones

Juan Fuster, Carmen García, Pepe Salt, Kiko Albiol, Pepe Bernabéu, María José Costa, Javier Sánchez, Luis Sospedra, Pablo Modesto, Rosa Carrasco, Francisco González, Rosario Oliete, Marcel Vos

Email: Marcel.Vos@ific.uv.es Pagina WWW: http://ific.uv.es/sct/

22/09/1999 Marcel Vos 1

El módulo Valencia-2

IFIC

Introducción LHC

Colisiones p − p Circunferencia 27km Campo del dipolo 8.4T esla Energ’ia por haz 7.0T eV Luminosidad 10^{34}cm^{−2}s^{−1} Espacio entre paquetes 25ns

22/09/1999 Marcel Vos 2

IFIC

Introducción ATLAS

22/09/1999 Marcel Vos 3

IFIC

ATLAS Inner Detector

22/09/1999 Marcel Vos 4

IFIC

VAL-2: pasos de ensamblaje

22/09/1999 Marcel Vos 5

IFIC 22/09/1999 Marcel Vos 6

El módulo Valencia-2

IFIC

BeO Liverpool hybrid 4 detectores n^+n Hamamatsu de geometría trapezoidal cable de Kapton forward Melbourne support card 12 ABCD FE chips, tipo n

Generación Lamina de oro Bondado M0 ABCD-2 n sin bondar S1 ABCD-2 n sin bondar S2 ABCD-2 y 12 cm S3 ABCD-2 y 6 cm S4 ABCD-2 y 6 cm S5 ABCD-2 n sin bondar M8 ABCD-1 n sin bondar S9 ABCD-1 n 6 cm S10 ABCD-1 n 6 cm S11 ABCD-1 n sin bondar S12 ABCD-1 n sin bondar E13 ABCD-2 y sin bondar

22/09/1999 Marcel Vos 7

IFIC

Gain (mV /fC) Offset (mV ) ENC at 3 fC

S2 77 ± 33 120 ± 90 ∼ 2500 S3 115 ± 3 130 ± 13 1322 ± 100 S4 111 ± 8 83 ± 12 2000 ± 250 S9 ∼ 95 ∼ 100 > 3000 S10 89 ± 43 ∼ 40 > 3000

22/09/1999 Marcel Vos 8

IFIC

Test con fuente radiactiva

90 38Sr →∼ 2MeV β

22/09/1999 Marcel Vos 9

IFIC 22/09/1999 Marcel Vos 10

IFIC 22/09/1999 Marcel Vos 11

IFIC 22/09/1999 Marcel Vos 12

IFIC 22/09/1999 Marcel Vos 13

IFIC 22/09/1999 Marcel Vos 14

IFIC 22/09/1999 Marcel Vos 15

IFIC 22/09/1999 Marcel Vos 16

IFIC

Conclusiones • IFIC Valencia ha construido el primer módulo de geometría forward completamente poblado con ABCD FE chips • El estado de la electronica FE no permite trabajar con 12 cm de detector • Bondando a 6 cm, el comportamiento del módulo es como se espera • Resultados de los chips de segunda generación

VAL-2 Especificación

Eficiencia en 1fC 0.95 0.99 Ruido en 1fC 5 × 10^{−4} 5 × 10^{−4} Resolución ϕ 20.5μm 23μm Resolución R 690μm 700μm

22/09/1999 Marcel Vos 17